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                    500V～950V Nチャネル パワーMOSFET
                    

                

                
                  
                  
                

              

            

          

          
            
              

              
                
                  
                      
                          概要

                        
                        
        500V～950VのCoolMOS NチャンネルMOSFETポートフォリオ - さまざまなアプリケーション向けの革新的なMOSFETトランジスタの詳細については、こちらをご覧ください。


    
        
    
              CoolMOS™ NチャンネルMOSFET製品群は、低電力から高電力レベルまで、幅広いアプリケーションを対象としています。インフィニオンのMOSFETトランジスタは、優れた性能と競争力のある価格を兼ね備え、使いやすさの点で最もバランスの取れた技術です。
 
さらに、車載仕様のスーパージャンクション (SJ) MOSFET は、最高の信頼性を実現し、車載のライフタイム需要に対応しています。インフィニオンの600V、650V、および800V NチャンネルパワーMOSFETは、車載アプリケーションをさらに小型化し、高性能化します。
 
また、インフィニオンは低電力および高電力アプリケーション向けに、高さわずか1mmの超小型フットプリントと低背を実現するThinPAKリードレスSMDパッケージなど、幅広い革新的パッケージ ソリューションも提供しています。


        


    
    

    

    
          
              
                
                    500 V - 950 V CoolMOS™ 製品ラインナップ
              

              
                
                  
                      高耐圧スーパージャンクションMOSFETは、スマートフォン/タブレット充電器、ノートPCアダプタ、LED照明、家電ドライブ、オーディオやテレビの電源などの民生用アプリケーションに対応しています。エンドユーザーがより高い効率と低消費電力を得られるよう、標準的なMOSFETからスーパージャンクションMOSFETへの置き換えが進んでいます。CoolMOS™ P7は、高性能と競争力のある価格を同時に提供することで、新しいベンチマークを設定します。
 
この製品群は、スイッチング損失と導通損失を大幅に低減しながら、効率と使いやすさを向上させる優れた整流耐性を備えた600V、650V、700V、800V、950VのMOSFET電圧クラスで提供されます。新シリーズのCoolMOS™ PFD7は、高密度充電器/アダプタや低電力モータードライブの最先端を切り開きます。
 
さらに、サーバー、テレコム、PC電源、ソーラー、UPS、EV充電などの産業用アプリケーションには、インフィニオンの最新のCoolMOS™ 7スーパージャンクションMOSFET、C7、G7、CFD7、P7、S7製品ファミリーが、お客様に必要なものを提供します。CoolMOS™の高耐圧NチャンネルMOSFET製品群を選択することは、最高の効率と最高の価格性能を活用することを意味します！
 
インフィニオンの産業用および民生用CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET製品は、車載用認定シリーズ600V NチャンネルパワーMOSFET CPA、650V MOSFET CFDA、800V MOSFET C3A、650V MOSFET CFD7A、および最新のS7A CoolMOS™車載用MOSFETによって補完されています。AEC-Q101を遥かに超える卓越した品質基準が実証された優れた性能の車載用シリーズで、急成長する車載充電器およびDC-DCコンバータ市場に勢いをつけてください。
 
市場をリードするインフィニオンの高耐圧NチャンネルパワーMOSFETは、スーパージャンクション原理 (SJ) に基づいて設計されており、実証済みのCoolMOS™の品質と信頼性に妥協することなく、消費者の要求を満たすために考案された汎用ファミリーも含まれています。インフィニオンは、この拡張ファミリーにより、500V、600V、650V、700V、800VのCoolMOS™ CE、600V、800V、900VのCoolMOS™ C3、および600V、700VのCoolMOS™ P7Sを提供し、価格的に魅力単価の優位性を保ちながら、デザインインプロセスでの使いやすさを高レベルで実現されています。


                    

              

            

          
              
                
                    500 V - 950 V CoolMOS™ NチャンネルMOSFETの品質と信頼性
              

              
                
                  
                      インフィニオンのCoolMOS™スーパージャンクションMOSFET技術は業界で広く知られており、高い品質と信頼性で差別化されています。その品質は、過去何十億ものデバイスが出荷され、DPMが0.05 DPM未満まで継続的に改善されてきたことで証明されています。信頼性に関しても、1億7500万時間にわたるデバイスの測定で、0.1 FIT未満という性能が証明されています。インフィニオンは、品質重視の設計プログラムと生産における継続的改善により、当初から確固たる実証済みの対策を実施してきました。この結果を達成するために、技術、設計、品質、信頼性、製造の各チームが常に積極的に協力しています。この努力は、インフィニオンの全拠点がISO/TS16949認証を取得しているという事実以上のものです。
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        最新のテクニカル、マーケティングビデオをご覧ください。
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                          トレーニング

                      
                        
        最新ウェビナーをご覧ください


    
  
              
  Si、SiC、それともGaN？パワーデバイスの正しい選択

        
              
          ウェビナーでは、ハイパワーおよびローパワー アプリケーションにおけるシリコンとSiC、GaNパワーデバイスの技術的な位置づけについてご紹介します。


        	
              ウェビナー視聴はこちら


      
  
  

        



        インフィニオンの最新e-Learning


    
  
              
  スルーホールパッケージが今なお 必要とされる理由

        
              
          なぜ設計者はスルーホールパッケージを選ぶのでしょうか？このインタラクティブ トレーニングでは、その疑問にお答えし、インフィニオン製品を例に、現在市場に出回っているさまざまなスルーホールMOSFETパッケージについてレベルの高い考察を行います。


        	
              eLearning視聴はこちら


      
  スナバ回路: SMPS 設計を保護

        
              
          キーポイント:
• パッシブスナバ回路による発振抑制の原理を説明します
• フライバックRCDスナバ回路の設計方法を解析とデモ例に基づいて学びます
• アクティブスナバ回路の動作原理を簡単に説明します。


        	
              eLearning視聴はこちら


      
  Si｜SiC｜GaN｜ACDCアプリケーションにおける位置づけ

        
              
          インフィニオンは、3つの主要パワー半導体技術すべてにおいて信頼できる専門知識を提供します。ACDCアプリケーションでの位置付けをご確認ください！


        	
              eLearning視聴はこちら


      

        



  
              
  高速MOSFETの駆動方法 
 

        
              
          このトレーニングでは、高速パワーMOSFETの駆動方法を詳しく説明することで、効率を高めるお手伝いをします。


        	
              eLearning視聴はこちら


      
  CoolMOS™ 7 in ThinPAK 5x6 よりコンパクトな民生用SMPSアプリケーション向け

        
              
          充電器は日常生活の一部であり、私たちはより小型・軽量であることを望んでいます。インフィニオンの高密度充電器およびアダプタ用最新パッケージ・ソリューションをご覧ください。


        	
              eLearning視聴はこちら
	
              eLearning視聴はこちら (中国語)
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